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新闻稿
Ramtron推出内嵌32 KHz晶体的64kb F-RAM
增强型Processor Companion产品
全新单芯片方案能够降低材料成本及消除晶体引脚的疲劳， 

适用于计量及其它时间记录的应用
全球领先的非易失性铁电随机存取存储器 (F-RAM) 和集成半导体产品开发商及供应商Ramtron International Corporation宣布推出FM3135产品，这是64Kb、3V的Processor Companion产品，综合了F-RAM存储器、增强型实时时钟/日历 (RTC) 及集成32kHz钟表晶体的优点。 

Ramtron应用和技术支持总监Craig Taylor解释道：“最常用的，成本最低的晶体是一种插件，嵌入晶体能够降低材料成本，省去插入和焊接通孔晶体 (通常由手工完成) 的繁琐步骤，并消除了装配与处理期间晶体引脚出现疲劳的可能性。”
FM3135设计用于仪表、消逝时间监控器、所用时间记录及其它要求记录时间的数据存储应用。F-RAM具有高耐用性和快速写入的特点。RTC为时间记录提供了理想的系统选择方案。

关于FM3135
FM3135将64Kb F-RAM与集成了警报器和可编程频率时钟输出的RTC相结合，该警报器将用户编程的报警值与相应的RTC时间/日期值进行比较，为具有自动开/关、频道切换、家长控制和个人视频录像机 (PVR) 功能的高端电视等应用构建了理想的解决方案。使用业界标准2线总线访问存储器和控制RTC，FM3135采用20脚SOIC封装，工作电压范围为2.7至3.6V，可在整个工业级温度范围内 (-40至+85℃)工作。要了解更多的产品信息，请访问网页：www.ramtron.com/doc/Products/Nonvolatile/Nonvolatile_Memory.asp?ID=136&gr=12。
FM3135的特点：
嵌入式`32 kHz钟表晶体 – 可让设计人员实现晶体的表面安装，消除了装配操作期间晶体引脚出现疲劳的可能性。
8Kx8 FRAM – 真正的64 kb非易失性RAM (无需电池)。F-RAM存储器技术可以替代SRAM、EEPROM、闪存或其它非易失性存储器，由于F-RAM是以总线速度进行读写操作，因而具有无延迟 (NoDelay™) 写入、几乎无限次的读/写及低功耗等特点。
实时时钟 (RTC)  – 可由电池或电容支持的计时器件，以实现永久的带电操作。它提供软件校正特性可实现高精度，以及提供报警和可编程频率的时钟输出。
备份电源 – 可以为实时时钟/日历进行永久供电。当主系统电源出现故障时，VDD接脚上的电压将会降低。当VDD低于2.5V时，RTC 将切换至VBAK上的备份电源。备份电源可以是电池或电容。
涓流充电功能 – 便于电容备份供电。VBAK接脚可以选择性地提供慢速充电电流。数据是非易失性的，所以即使电容失效时数据也不会丢失。 

关于  Processor Companion
Processor Companion是高度集成的F-RAM增强型系统管理解决方案，可以支持几乎任何基于微控制器或微处理器的设计。与分立组件方案相比，该解决方案能通过整合非易失性F-RAM改善系统的功能、创建能节省材料成本和减小电路板空间的单芯片解决方案。
供货
FM3135的样品现已提供，并采用20脚SOIC封装。
关于Ramtron International


Ramtron International 总部设在美国科罗拉多州Colorado Springs市，是专门设计、开发和销售专用的半导体存储器和集成半导体解决方案的无晶圆厂半导体公司，产品广泛用于各种应用和全球市场。要了解更多信息，请访问公司网站www.ramtron.com。
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